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Momenty rozkladu odleglosci dla
eksponencjalnych drzew
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K.Kulakows

e Pomiary, obliczenia 1 symulacje predkoseci
molekut 1 wspotczynnika dyfuzj1 w
zaleznosci od pola elektrycznego
temperatury 1 dtugosci molekul. Wspotpraca

z dr. hab. J. Dulakiem z Wydziatu
Biotechnologii UlJ.
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Symulacja w skonczonych polach
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MODELOW‘-ANIE HISTEREZY
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lanoscopic magnetic array

Characteristics:
e period of array 100 nm
* height of elements 115 nm
e diameter of elements S7 nm
* magnetisation of elements
Ms=370 emu/cm?
e Switching field Hs=710 Oe
e Standard deviation
of Hs=105 Oe

4+—» 100 nm

Application: devices of ultra high-density information storage?
(MIT)
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TECHNIKA POTENCJALOW

LA KOHERENTNYCH
M.Woloszyn, A.Maksymowicz

1 4
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MODELOWANIE SUCHEGO TARCIA
J.Szkutnik, K.Kulakowski
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Diagram fazowy modow synchronizacji
w Zateznostrod warunkow-poczatkowych







Uklad cewek pulapkujacych sciany
domenowe w bistabilnych drutach
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